Cneuudumkaumja npegmeTa 3a KbUry npegmeTa

Ctyamjckn nporpam

EJ'IeKTpOTeXHI/IKa N padv4yHapcTBO

M36opHO nogpyyje (mogyn)

3ajegHn4Km

BpcTta u HMBO cTyamja

[okTopcke cTyguje

HasuB npegmeta

MonynpoBOAHVYKE KOMMOHEHTE

HacrtaBHuK (3a npegaBan-a)

Hankosuh M. Janujen

HacrtaBHuk/capagHuk (3a Bex6e)

HacTtaBHuk/capagHuk (3a JOH)
Bpoj ECINb 10|CtaTtyc npeameTa (06aBe3nn/msbopun)  |36ophu
YcnoB

HeTtarbHa aHanusa msnykmnx npoueca y nofnynpoBogHMLMMa 1 NOYNPOBOAHNYKMM KOMMOHEHTama.
Uwrs YnosHaBake ca cneumpuyHM npruMeHama nonyrnpoBOAHUYKMX KOMMOHEHaTa Y eNeKTPOHCKUM
npeamera |konuma.
MUcxon KomnneTHo oBnagaBare 3HawnMa 0 NonynpoBOAHUYKUM KOMMOHEHTaMa U HUXOBMM NpUMeHama y
npeameTa  |enekTPOHCKMM Konuma.

Capgpxxaj npegmerta

Teopwumjcka
HacTaBa

EdbekTn jakor gonuparsa nonynpoBoAHMKa. TpaHCNOpPTHE jegHavnHe n jegHaunHe KOHTUHynteTa. |-h
npenasu. EdektueHa 6p3nHa noBpLuMHcke pekombuHaumje. Auoge. Cunuumjymckn bunonapHu
TpaHaucTopu. bunonapHu TpaHancTopu Ha 6a3m xeTepocnojeBa. Mogenuparwe GunonapHmx
TpaH3ucTopa. KomnoHeHTe Ha 6a3n koHTakTa meTan-nonynpoBoaHuk. LLoTtkmjese 6apujepe n omckm
KOHTakTW. TpaH3ncTopu ca edpekToM Nnosba Ha 6a3n NonynpoBOAHMYKMX jeantbera. GaAs MESFET-
0BU. XeTepoCTPYKTYpPHU TpaH3ucTopu ca edpektomM norsa (HFET-osu). MOSFET TtpaHaucTopwm.
CMOS/BICMOS. SOI n 3D cTpykType. HuckoHanoHcke n koMnoHeHTe Mane cHare. KomnoHeHTe cHare.
BunonapHu TpaHsnuctopu cHare. VDMOS TpaHanctopu cHare. IGBT. KomnoHeHTe Ha 6a3m SiC.

IETRIZELE]
HacTaBa
(BexbOe,
AOH,
cTyaunjcku
UcTpaxuBa-
YKU pan)
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Bpoj yacoBa

aKTUBHe HacTaBe HeferbHO TOKOM ceMecTpa/TpumecTtpa/roguHe

MpepaBawa |BexGe OOH CTyamjckm nctpaxuvBaduku pag OcTanu YacoBsu
3 0 0 0 0
MeTone Teopwujcka HacTaga, ydewhe y peanusaumju Hay4HO-UCTPaXMBAYKNX MpojekaTa, CEMUHAPCKN PagoBuy 1
n3soflewa |npojekTu.
HacTaBe

OueHa 3Hawa (MakcumanHm 6poj noeHa 100)

MNpeaucnutHe obaBe3e |noeHa 3aBpLUHM UCNUT noeHa
AKTUBHOCT Y TOKY

npeaasakba NUCMEHU UcnuT

npakTM4YHa HacTaBa YCMEHU ucnut 50
KONOKBUjyMHU

ceMuHapu 50




